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Fotodiode
SP109

Vorlédufige technische Daten

EietEromilk

Die Si-pin-Fotodiode SP 103 ist insbesondere
fiir den Einsatz in der Lichtleiternachrichten-
Ubertragung (TeilnehmeranschluBbereich)

bestimmt.
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Masse: 30 g
Standard: TGL 55106
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LWL - Steckverbinder

Anderungen vorbehalten!
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